
Импендансные
газовые сенсоры

ВЫПОЛНИЛ :

СТУДЕНТ ГР.ФРМ-302
БЫЧКОВ АЛЕКСАНДР 
СЕРГЕЕВИЧ



Цель работы:

▪Описать импендансные газовые сенсороы на 
основе оксидов металлов и их принцип действия.



Газовые датчики SMO

Рис 1. Газовый датчик 
KR-GD13

Преимущества:
-Низкая стоимость
-Простота изготовления
-Низкие пределы обнаружения
-Долговечность
-Небольшие размеры



Принцип работы газовых датчиков SMO

Рисунок 2 Общая схема для газовых сенсорных 
устройств SMO

Рис 3. Пример SMO датчика



Роль кислотно-основных центров на поверхности

Льюисовские центры на поверхности полупроводниковых оксидов 

металлов могут быть двух типов:

1) кислотные – координационно-ненасыщенные катионы металла;

2) основные – решёточные анионы кислорода.

К бренстедовским центрам относятся:

1) кислотные – мостиковые OH-группы, образующиеся при 

протонировании поверхностных анионов;

2) терминальные OH-группы, образующиеся при диссоциативной

адсорбции молекул воды и способные проявлять как кислотные, так и 

основные свойства.



Роль кислотно-основных центров на поверхности

Рис 4. Типы активных центров на модифицированной поверхности SnO₂



Роль кислотно-основных центров на поверхности

Рис 5. Концентрация бренстедовских и льюисовских кислотных центров на поверхности 
металлооксидных полупроводников в зависимости от энергии связи «металл – кислород»
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